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:Memoryتعريف الذاكرة 

القطعمنعددعلىتحتويحيثالحاسب،ضمنالأساسيةالوحداتإحدىهي

ستقلمبشكلالأماللوحةمععادةوتتصلالمتكاملة،الداراتوخاصةالإلكترونية

.سهلةاستبدالهاعمليةتكونبحيث

.الصحيحالمهمة الأساسية للذاكرة هي الاحتفاظ بالبيانات اللازمة لعمل الحاسب بالشكل
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ماذا يوجد ضمن الذاكرة ؟

واحداتوالالأصفارتحتفظ الذاكرة بعدد كبير من 

.المرتبة بشكل مدروس ومحدد
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:بعض أشكال الذاكرة
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:مبدأ عمل الذاكرة
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:مبدأ عمل الذاكرة
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:المخطط الصندوقي للذاكرة
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خطوط الذاكرة

ته تحديد عنوان ومكان وجود السجل المراد قراء: ناقل العنونة–1

.من الذاكرة أو الكتابة عليه في الذاكرة

يتضمن قيمة السجل الذي تمت قراءته من: ناقل المعطيات–2

.الذاكرة أو قيمة السجل المراد كتابته في الذاكرة

حديد لتحديد آلية العمل والوظيفة المطلوبة، كت: التحكمناقل –3

.  هل العملية المطلوبة قراءة من الذاكرة أم كتابة في الذاكرة

، وعادة لتغذية الدارة المتكاملة بالطاقة الكهربائية: خط التغذية–4

لا ترسم في المخططات الإلكترونية
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:كيف تعمل الذاكرة في نمط القراءة
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:كيف تعمل الذاكرة في نمط الكتابة
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:الذواكرتوزع أرجل إحدى 
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:الذواكرمواصفات

.GBبواحداتالحواسبضمنيقاسالذي(سعتها)بحجمهاالذواكرتوصف

Accessالوصولبزمنتوصفكما Timeعلىالمعطياتلاستقراراللازمالزمنأي

.الانتخابأوالتأهيلأمرتطبيقلحظةمنالمعطياتناقل

فهوناطيسيةالمغالصلبةالأقراصفيالوصولزمنبينماثانية،بالنانوالوصولزمنيقاس

.ثانيةبالميلي

.الصلبةقراصالأفيمتغيرهوبينماتقريباً،ثابتالنواقلأنصافذواكرفيالوصولزمن
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:الذواكرمواصفات

.معهالتعاملالممكنالذاكرةحجممنيزيدالعنونةخطوطعددزيادةإن-1

.السجلأيالكلمةطوليزيدالمعطياتخطوطعددزيادةإن-2

.الحاسبأداءمنيرفعالذاكرةحجمزيادة-3

.السجلعنوانعنمستقلالوصولزمنإن-4
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:الحاسبفيالذواكرمهمة

واقلالنأنصافذواكرهويهمناماولكنالحاسب،فيالتخزينوسائطمنأنواععدةيوجد

.الأماللوحةعلىوالموجودةللتبديلالقابلة

.مجاورةأرشفةغرفةوجودمعدراساتمكتبفيالعمل:مثال

:هوالتخزينوسائطمنالنوعهذاوجودمنالهدف

.الذاكرةإلىالصلبالقرصمنالهامةالتشغيلنظامملفاتبعضنقل1.

.ملالعجلسةخلالالمستخدمعليهايعملالتيالتطبيقيةالبرامجمنأجزاءنقل2.
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:الحاسبفيالذواكرمهمة

رةالذاكامتلاءإلىيؤديسوفالعملجلسةخلالالبرامجمنالعديدوإغلاقفتحإن3.

كانكلماوبالتالي.Swappingالتبديلعمليةبسببالحاسبأداءانخفاضوبالتالي

.أفضلالحاسبأداءكانكلماأكبر،الذاكرة(سعة)حجم

طلبهايلبرمجياتمنهاجزءبإفراغللقيامالذاكرةامتلاءعندالتشغيلنظاميضطر4.

ً المستخدم بياناتهارإحضإلىالتشغيلنظاميضطرالأقدمللبرنامجالعودةوعند.حاليا

.الحاسببطءإلىيؤديماالصلبالقرصمن
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Semiconductor Memories
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EPROM PROM 256 BitEEPROM 256 KBit
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